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Zusatz: „Sperrschicht“ 
 

 
 
 
Die obige Abbildung zeigt eine Sperrschicht an einem pn-Übergang. Auf der linken Seite existieren 
mehr „freibewegliche Löcher“ (p-Halbleiter), auf der rechten Seite existieren mehr „freibewegliche 
Elektronen“ (n-Halbleiter). An der Grenzfläche haben die Elektronen das Bestreben in die freien 
Löcher zu wandern (Diffusion von Ladungsträgern). Dadurch entsteht an der Grenzfläche eine 
Raumladungszone, wenn keine Spannung angelegt wird.  
 
Die weiteren Fälle mit dem Anschluss einer Spannungsquelle (gleichpolig oder gegenpolig) sind 
auf den Folien des Foliensatzes dargestellt.  


